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Der Schaltkreis U 61256 G ist ein dynamischer Sehre:.b—];ese-—Speicher nit wahlfreiem Zugrif; (dRAM) in'
der Organisationsform 262 144 x.1 Bit. Der Schaltkreis ist fir deén Bingsatz in Gerdten dér Daten—
verarbeitung, der Automatlsierungstech_nlk und der lmmerziellen Elektronik bestimmt vnd wird als
hauptspelcher in GroB-, Klein~ und Mikrorechnern eingesetzi. Die Typen upter,sche;den sich in den

dynémischen Parsmetern (Zugrlffszelten)..

Typ

@

RES=Zugriffszeit _Art
U 61256 DCO8 80 ns Selektionstyp
U 61256 DC10 100 ns Selektionstyp '
U 61256 DC12 120 ns Grundtyp
U 61256 DC15 150 ns Anfalltyp”
AnschluBbelegung
S CAQ co. AB Adresseneingéﬁ'"g'e
' AY [ 7] USS i C&ES Spaltenadressensteuerung
DI [ 7 CAS o -
WE & m 0o RAS . Zellensdressensteuerung
RAS i AB ¢ DI - Da’cenelngang
A0 3 7 A3
A2 0 7 Al DQ B DQtEH&USé&.ﬂg
Al [ qa A5 WE . Lese=Schreib-Steuerung
UCC H 5l A7 Upg Betriebsspanmung -
USS 7 Masse

Bild 2: Arschlufibelegung -
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Bild 3: Blockschaltbild

Funks icnsbeschreibu;ig

Def Schaltkreis besteht aus 1—Transistor—Speicherzeilen mit je einem MOS-Auswahltransistor und
je einem MOS=Speicherkondensator. Damit werden htchste Speicherdichte, einfache Betriebsweise und
- glinstige Kennwerte erreichi. !

Es wird weltgehend die CMOSsSchaluungsnechnlk verwendet, womit eine minimale elektrische Verlusta
leistung gewdhrleistet wird. Die Verlugtleistung ist der Zyklusrate proportional. :

Die Chipauswehl, die Zeltsteuerung und das Auffrlsohen erfolgen intern, abgeleitet aus den Tekten
RAS, CAS wnd WE.

Alle Bin- und Ausgange sind TTLmkompatibela Es besteht ein Eingangsschutz gegen elektrostatische
Aufladungen.

Bs sind schaltungstechnlsche,‘technologlsche und layoutseltlge Vorkenrungen.yegen "soft errors"
durch Alpha—Partlkel getrcffena ’

Adressierung

Das 18 Bit breite Adrefwort, qas zur Auswahl einer der 256 K Speicherzellen erzorderllch ist, wird
zeltmultlplex iber 9 Adresseneinginge A0 bis A8 in die internen. Adressenspeicher Ubernommen. Die
fallende Flenke des Taktimpulses Row=Adress-Strobe (RAS) iibernimmt die Zeilenadresse. Die Ubexr=
nahme der Spaltenadresse in ein Register wird eberifalls von der RAS-H/L-Flanke gesteuerts Beil
Anderung der Spalienadresse ‘wird der Inhalt dieses Registers Uberschrieben. Des Bitmuster, das um
tSVCL vor der CAS-H/L=Flenke und um tensx nech Gieser Flanke anliegt, wird darm als endglltige
Spaltenadresse interpretiert, wemn keine stetische Seltenzugrltfs~&yk¢en ausgefuhrt werden

(s« ststischer Seltenzugmff)o

- Dateneingang urtd Datenausgang
Die Daten, die in eine &usgewahlte Zelle eingeschrieben werden sollen, werden bei einer Kombination
der WE~ und CAS=Signale in ein Dateneingengsregister Uibernommen, wenn RES aktiv ist.
Das letzte der beiden Signale WE und C;AS veranlaBt mit seiner fallenden Flenke die Ubernehme der
Dateninformation DI in das Datepexngangs;esfls\,era/Dcdurch gibt es verschiedene Koglichkelten der

Schreibzyklus=5 ’ceuerung, N



Bei einem CAS-gesteuerten ‘Schreibzyklus (WE vor CAS aktiv, d. he 1) wird DI Gurch CAS ibernommen.
Die Datenelngangsvorhaltezelt (tIVCL) und die Dauenelngangshaltezelt (tCLIX) gind dann auf CAS zu
beziehen.

Wenn die BEingangsdaten belm,CASmUbergang noch nicht verfiigbar sind, mufl das WEwSlgnal verzogert
werden, bis der ChS~Ubergang eriolgt ist. In diesen W“~gesteuexten Schrelbzyklus sind die Zeiten

Tryyr, W8 By ouf WE zu beziehen.

Die Daten werden vom Speicher in Lesezyklen gehalteh,1WEnn WE im inektiven Zustend (H) ist, und
__zwar so lange, wie CAS akiiv (L) ist. Die suszulesenden Daten werden am Ausgang nach der angege-
benen Zugriffszeit verflgbar. o e

Datenausgangssteuerung

Der normale Zusiand des Ddterausgengs DO ist der hbchohmigé Zustend. Immer, weun CAS inektiv: (H)
ist, floated DO (hochohmiger Zustend}. So w1rkt CiS als Datenausgangssteuerung¢> Dex einzige Zeit-
punku, zu dem der Ausgang elngeschaltet 1st und die letzte logische O oder 1 enthalu, ist nech der
Zugriffszelt bei einem Lesezyklus. DO ist dann gultlg, bis CAS zuriick in den 1nakt1ven Zustand (H)
geht. ’ .

" Wenn der SpelcherzyKlus ein Lese—, Lese~Schreib- coder bchreﬂbzyklus (N“-gestauert) ist, dann geht
DO vom hochohmigen in den aktiven Zustend (H oder L) iiber. Wach der Zugrlffsze;t steht der Inhalt
der susgewdhlten Zelle (nicht invertiert zum -ehemaligen DI=Signal) zur Verfiigung. Der Ausgeng
bleibt aktiv, bis GAS insktiv (H) wird, unsbhingig davon, ob RAS inaktiv wird oder nicht.

Wenn der Speicherzyklus ein Schreib=Zyklus (Elgwgesteuart) ist, dann behdlt der Datenausgang DO
seinen hochohmigen Zustand wihrend des gesamten Zyklus. Diese Fonfzguration erlanbt dem Anwerider
volle Steuermtglichkeit von DO allein durch die Zezbsreuerung von. Wh. Dadurch, daB der Ausgeng
die Daten speichert, bleiben die Daten von der Zugriffszeit an bis zum Beginn eines folgenden Zy-
klus ohne Verléngerung der Zugriffszelt giltig. :

Statischer Seiten=Zugriff (SSz)

Der SSZ erlaubt eufeinanderfolgende Speicheroper&tioneﬁ fur vefSGhieﬁene Spaltenadressen bel der

- gleichen Ze;lenadvegse mit erhthter Geschwindigkeit ohne Anwschsen. der VerTusf]eisturg; Das wird

dadurch errelcpt, dafl bel allen SpelcherZVKlen, die sich suf d;e gleiche Zeilenadresse bezxehen,

das Signal RAS aktiv (L) bleibt. : .

Im SSZ werden die Spaltenadressen vom Scheltkreis unebhéngig von HuBeren Tekten verar beltet, éo

© daB bei aufelnanderfolgenden Ldressenzugriffen keine Vorladung erforderlich 1st wodurch ein zu-

. sitzlicher Zykluszeitgewinn eintritt. Das ist besonders fir BlldWleaerholspeleher von Vorteil,
Der 837 wird initialisiert indem CAS vor BAS aktiv (L) w1rd, Insbesondere geht der Schaltkrels
nach jeder RAS-H/L-Flanke in den SS3 Uber, wenn der CAS-Anschluf suf Masse gelegt wird. Beim $8%
(Lesen) bleibt der Datenausgang sténdig im aktiven Zustand, wenn keine CAS-Taktung eriolgue Eg-ist
aber such mbglich,den Datenausgeng in S8Z=-Zyklen mit GAS = H in den hochohmigen Zustand zu steuern.
Die Daten des ersten Bits bel S8Z-Lese~Zyklen sind nach Ablauf der Zeli trnoy gliltig, die aller
weiteren Bits eines SSZ-Zyklus nach tqvovg bezogen auf-die jeweilige bpalbenPQressew;

Das TWB~Signal muB in der Betriebsart SSZ (Schreiben) getaktet werden, denn nur dtreh die fsllende
WE-Flenke werden die Eingengsdaten sowie . .dle neue Spaltenagresse tibernommen.

Auffrlschen

Das Aaffrlschen der Daten in der Spelchermaurlx mit dynamischen Zellen erfolgi, 1pdemAe1n Speicher=
zyklus fir weae der 256 (A0 Dbis A7) Zeilenadressen im Z°1b1nte“va1] von 4 ms auvsgeflihri wird.

Neben den normelen Speicherzyklen ist das mittels RES-Only-Refresh=Zyklen vorteilhaft moglich,

" Damit ergibt .sich eine erheblich niedrigere Verlustleistung, ausgedriickt durch den kleineren Wert

Locrep:

Einschalten der Betriebsspannung

Solange Tilr alle Eingangsspannungen U = =0,3 V gilt, wird keine bestimmte Reihemfolge der Signale

vorgeschrieben. Eingangsspannungen Klelrer als =0,3 V dlirfen an den BEingangsanschllissen erst 1 ms
nach dem Anliegen der Betriebssparmung auftreten.
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. Wenn die Betriebsspennung im Fehlerfall die aﬁgegehené{Grenze ﬁberschreitet,:sind zur Vermeidung
von Ausfgllen die Signale RAS und CAS in den inéktiven'Zustand zu steuern. -

Nachdem die Betrlebsspannung 1 ms anlieglt, bendtigt der Spelcher mindestens 8 Zykien mlt Auf=
frischen fir selnen normalen Betrleo. '

Zeltdlagramme ( siehe Bild 4, Bild 5 Bild 6, Bild 7, Bild 8, Blld 9, Bild 10)
Verwendete Kurzzeichen :
Signale: - 7 = Zeilenadresse
! S - Spaltenadresse
- R ="RAS '
C = CAS
W - VWE
I = Dateneingang
o 0 = Datenausgeng
. Flanken: H - Ubergeng nach H < ‘ . . S .
L - ﬁbergang nach L ‘ ) o ‘
V - Ubergang in gliltigen Zustand L -
X = Ubergang in beliebigen oder ungliltigen Zustand
Z = Ubergang in hdchohmigen Zustand

Die Indizés H oder L definieren, ob die Flanke stewgt oder Ff&Hllt. D1e fur die Funktion des Schalt-
krelses erfordarliche Zeitbedingung - Beginnm .oder Ende der Flanke = ist dem’ entsprechenden Zeit=-
diagrsmm zu eni;nehmene In unterschiedlichen Betriebsarten kommen elnem.Kurzzelchen unterschied~"
liche Kennwerta zugeordnet sel@. Das gilt fir tRLRL’ tRLRH’ tCLCH’ tRHWL’ tRLSV’ tSVWL und + YWHRT,®
Die Zeltmessung erfolgt mit LIHL = t 5= 5 ns.

JIHmin und ULLN&X sind Bezugspunkte filr die Zeitmessung der “1ngang351gﬂale, Ubergangszelten,weraen

zwischen UIH und U 1, Bemessen. .
Die Zeiténgaben s1nd auf folgende Spannﬁngen bezggén:
Eingénge: Ugg, = 0,8 V3 Urg = 254 Ve

Ausginge: 'UOLV= 0,4 V-oder Ugyg = - 254 V je nach Datenwert.

Grenzwerte .

Alle Spannungen sind auf USS =0V (Nasse) zu’ bez;ehenw

Kuﬁzzeichen mine. mexe Einheit
Spennung an allen Bin- und Uy, Ub' ' ;2,0 7,0 v
Ausgingen : -
Betriebsspammung Uge ‘ / 0,5 7,0 A
Gesamtverlustleistung Ptot . - ) 1 W
Umgébungsﬁemperatur JZ"‘ ' 0 o T og
Ausgangsstfom  / . VIk' , ‘ ‘ “’ =50 50 . mA



Betriebsbedingungen o o

41le Spannungen zind auf'USS = 0 V (lagse) zu beziehen. Die Behendlungsvorschriften fir
MOS=Schaltkreise sind einzuhalten. . . .

i Kurz- U 61256° DCO8 U 61256  DC10 - U 61256 DC12 U 61256 DC15  Ein-

. ~ zeichen min, maxe mine. maxe mine maXe min. « max. heit
Betriebs~ ) UCC 4,75 5,25 445 5:5 4,5 545 445 5.5 v
spannung .

H-Eingangs- Uy 2,4 5,25 24 5,5 2,4 5,5 2,4 5,5 ¥
apermung : .
L-Eingangs- UIL =1,0 - 0,8 =1,0 0,8 4190 ‘0,8 =1,0 0981) v
spannung ' . . :

Umgebungs- A ‘ 0 70 S0 70 0 70 0 70 - =%
temperatur 7 o ;
gggig%?gs- tTLH’ Sy, ‘3 30. \ 3 30 3‘ 30 3 » 30 ns

vnd H/L ’ U o o o

. Alle Zyklen auBer SSZ

RiS-Vorlade- % 70 - 80 - 90 - 100 - ns
zeit ‘RHRL N
2)

RES-CAS- toren 25 55 30 70 30 85 35 105
Verzdgerungs-

zeit = ‘ L . - -

ns

fES-Vorlade- % 15 - 5 - 15 - 20 - ‘a8
zeit CHOL , . ' |
GES-RAS~Vor- P 15 - 15 - 15 - 20 - ‘ns "
ladezeit CHRL '

'Zeilenadfeésenu - 0 - 0 - Q - .0 = ns
vorhaltezeit ZVRL : te : )

Zeilenadressen~ % 10 e 15 _— 15 - 20 . - as
heltezeit RLZX . : il

V1
g

nsg

Spaltenadres- % 5.« - 5 - e -
senvorhalte= SVCL . ) L . - ‘

- zeit ¥

Spaltenadres=  tupoe 157 - 20, - 20 . o5 L ns
senhaltezeit ) ) : . _ ) 5

Spaltenadres= %
senhaltezelt
von RAS an

Spaltenadres-
senverzdgerungss=
zeit

von RAS an » tarav - 35 - . 45 - 55 - 70 ns

RES-Haltezeit %
nach giiltiger
Spalten-
adresse -

SVRH

Refresh=’ g i s - 4 - 4 - 4 - 4 ms
Periode REF . s

Lese<ZyKlus

Lesezyklus= tpe 160 - 190 - 220 - 260 = - ns
zeit - - ) .
reite RLRH

GAS-Impuls- t 25 50000 30 50000 35 50000 45 50000 ns
hreite .

RAS-Impuls- 5o 80 50000 100 50000 120 50000 150 50000  ns

S . _ _ _ 4 _
RAS=Halﬁgze1t tGLRH 25 30 35 i 5 ns



\

breite
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Kurz=' ‘U 61256 .DCO8 U 61256 DC10 U 61256 DC12 U 61256 . DC15. Bine
zeichen mine NaXe min. - maxXe mine .. cmine. MaXe hedt

Fortsetzung -
Lese~Zyklus ] :
GAS-Haltezeit —— 80 - S100 T - 120 150 ~ ;s
Lesekommandos  buu 0 - o - 0 0o - ns
vorhaltezeit WHCL : ;
Lesekomnando= oy 10 - 10 - - 10 0~  ns
haltezeit  RHOL
(RAS)
Lesekommando= "t S0 - 0 - 0 0 - ns
haltezeit CHiL
(CAS) .

© .8chreib=Zyklus -
Schreibzyklus- - o or 160 - 190 - 220 260 =) ns
zelt - - RLRL ) ) ‘ ‘
RAS-Impuls- . tprpn 80 50000 100 50000 120 150 50000 ns.
breite ! ’ o
CAS-Impuls- — 25 50000 - 30 50000 35 45 50000 ns
‘breite ’ . . . . ’ . : .

. ) ) 4)
Schreibkomman-_ % 0 - O - Q Q - ns
dovorhaltezeit WLCL
Schreibkommane ..y 20 - 20 - 25 35 - - ne
dohaltezeit CLWH ‘ -

(CES) ) _
Schreibkommen~ t 65 - 80 © = . 100 120 - . - ns
dohaltezeit RLWH : , | '
(RAS)- -
§K§-Ha1tezeit’ L C 25 liT’ ' 30 - 35 45 - ns
CAS-Haltezeit by oy 80 .- 100 - 120 150 -  ms
Schreibkommans tWUVH 20 - - 25 - 30 40, = - ns
doimpulsbreite :
Schreibkommen~ +, 30 - 35 - 40 50 = ns
Tor WLRH
RAS=Vorhalte-
zgit
gggreibkommagj tWLCH 30 - 35 . = . 40 50 - ) ns’
CAS<Vorhaltezeit
- Dateneingsngs- tIVéL’ 0 - o - 0 0o ) ns
vorhaltezeit
v
Dateneingangs- tCLIX’ 20 - 25 = B 30 35 -3) ns
heltezeif - ! '
‘ Ynx
- Lesé=Schreib-Zyklus (1S2)°)
Zykluszeit borRL 195 - 2% - 265 315 -3 s
RES-Impuls- teLRE 115 50000 140 50000 165 205 50000 ns -



U 61256. DCIO

U 61256 DC15

seénhaltezeit von
RES sn

Kurz- U 61256 DCO8 U 61256 DC12 Ein-
zeichen min. maXe mines . maXe mine MéXe mine maxe heit
Portsetzung
Lese=Schreib~
Zyklus )
'CAS-Impulsbreite boron 55 50000 65 50000 75 50000 95 50000 . nas
LS -FE-Verzs- L 80 - 100 - 120 - 150 -4 ns
gerungszeit ! .
CES-WE-Verzs-  %gryp 25 - 30 - ECH 45 -4 ns
gerungszeit : :
Spalten= Tayur 45 - 55 = 65 - 80 - -ns
asdressenvor- -
haltezeit vor B
WE =1L .
CES=Haltezeit trner 115 - 149 v - 165 - _295 - ns
‘ —
Statischef Seitenzugriff (552)7)
CAS=~RAS~Vorhalte= % ; 10 - 15 - 15 - 20 - ne
zeit zur SSZ-Er- CLRL °
offnung ~
ggiissenzykluSm Sevsy 50 - 60 = 70 = 85 = ns
. \
Adressenvorhal= Ty 45 - 55 - 65 - 80 D B
tezeit vor SVRH
35Z<Ende
gAS-Vorladezeit  tgopep 10 - 10 ~ s . 0" 8
RAS-Vorladezeit SRLRYE 70 - 80 - 90 - 100 - ns. -
38Z=Lese=Zyklus e
Spaltensdres- tg o - 35 - 45 1 - 55 - 0% ms
senverzigerungs= . i
zelt :
Lesekommando= Symt, 10 - 10 - .15 - 20 - ns
vorhaltezeit e ) ’
Leselommendo= oy 10 - 10 - - 15 - 20 - '
neltezeit RHWL ' ns
Lesezyklusende
SS8Z-Schreibzyklus
Scl’}ieibvoi’l ade~  fy 15 - 15 - 20 - 30 - ns
zei
Agressenvorhel-  fo.. 10 - 10 - 10 - 10 - ns
tezeit vor WE SVAL
Adressenhalte- t 20 - 25 - / 30 ‘ - 0 o
“zelt WLSX: ! . N e
\ZE;I}—KS-Vorlade- T ~10 - -10 - =10 - -10 - ns
v
Spaltenadres-— . 70 - 90 “ 110 - 130 - ' ns
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11 darf nicht langer als 40 ns negativer aﬁls ~0,3 V¥ sein.

2)Es jlst mit 2 TTLwLas’é%en und CL = 100 pf zu messen: tRLCLmax Ul‘ld tRLSV gind nur als Bezugspunkte
angegeben. Sie stellen keine einschrinkende Redingung dar. Die Zugriffsgzeit wird durch die dref

wnd t. bestimmt. Wenn tRLCL < tRLCLma:X und tRLS’V < ‘tRLSVma,X, dann gilt

Zeiten tproy, Popov SVOV

. : - >
), dann gilt tSVOV" Im Fall t‘BLC’ )

5 _ ) . ‘. -
RLOV. Wemn tppor > Pgprormex "¢ *svor < (Psvovmex = Porovmex i

brrommex U2¢ fsyorn ¥ (Psvovmex T GLOVmaJ? demm gilt topaye

) 3)D:.e Werte fiir tRuRLn:x. werden benuizt, wm die Zykluszeit azi’mxge’t)en5 bei der die volle Punkiion
im Temperaturbef‘c:_ch {0 cos T0 DC) gewdhrlelstet wird. Elr\e Unterschreitung dieses Wertes kann zur
-Zerstorung des Schaltkreises fihren.
Ay s boon vmd b

v WLCL RLWL CLWL SVWL
dann ist der Zyklus ein Schreibzyklus (C@S-gestnuert), und dexr Datenausgang blelbt hochohmig

Wa.qren@. des gesamten CAS=Zyklus. Wenn % ot > fCLWLm_m tRLWL > tRL’%mJ.n qud_ tSW@ > DVWLmin’ .
dann isi der Zyklus ein Lese-Schreib'Zyklus; und der Datenausgang gibt' die Information der gelesew~
nen Zeile ab. Wemnn kalre dieger Bedingungen eérfillt ist, demm ist dex zZustand aes Daienausgangs

(zur Zﬁgr::. TSZ!’-’l’i‘.) maestlmmi: de ein- Schreibzyklius \k’mmgesteuert) ausgefiihrt wrd@

sind keine eln@chram'enqan Betrlebswertea Wenn t‘ICL > twLCLm:m”

) 5)ID,:'Le“e KenngroBen beziehen sich auf CAS in Schreibzyklen (CAqugesteuert) und aui‘ ‘«"E in Schreib-
Zyklen (WE-gesteuert) oder in Lese-Schreib-Zyklen.

S)Be’ariebsbedingxmgem'éie nach dem Bild "LesewSchreib-ZykluS" einzuhalien, jedoch hier nicht suf=
gefihrt sind, entsprechen den Betriebsbedingungen fir den Lese- oder Schreibzyklus. -

T)Fb‘.r die hier nicht auféexuh ~ten x&enng ~GBen vel ten die Betriebsbedingungen der enisprechenduu
I\Tomalbe'trlebsart B ‘

8"D:Le Tektung von GAS im 8S% 151‘, nur er fo;:’de:trlz.t::hs wenn der Dstenause‘ang zwischen dem Ausleqen von

zwel aufeinenderfolgenden Spaltenadressen hochohmig werden soll.

Kenngrofen
Die Kenngroben nach folgender Tacelle gelten flr die oben genannten- Betrieosbedlngungen, Werm nlc’ut
enders a:agegeben, . .
Alle Spennungen sind auf USS = 0 V (Mabse) zZu beziehen.

Kurzzeic hen Typ © mine max, Einheit
o U 61256 DC

b

Dynemische Stromeufnsime  TIong 08 : - 60 _mA

(mittl. Wert bei FAS- , © 40 - 55 1) -
" GES<zyklen) : 12 - Cs0 D m

YRIRL = YRLALmir : 15 - 45 1) . mA

Stromsufnehme im Ruhe- Ioon 08/10/12 P 5 mh

zustand b 15 CoL 4 o

RAS = Upy . o

DO hochohmig -

ﬁ.lngengs? eckstrom an I, ) .

einem beliebigen Ein- LI alle =10 10 JuB

geng ,

alle anderen Anschlisse - : ,

O V; Up =0 «ue 5,5 V '

Auégs;o.gsleckstrem ITO E alle =10 ‘, 10 /w&

L
=O cee 55 Y /

DO hochonmig;

- .‘
RAS = Tk Ulﬁ
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' ‘Fortsetzung
Kurzzeichen ST Typ min. nax. . Binheit
U 61256 DC :
H-Aiusgangsspanmung . UOH _ S alle - 2,4 _ v
s
L L-Ausgéndgs:.spanﬂmg ' UOL o alle ‘ 0.4 -
I.OJ? 4 mh . : - ) \
‘~%g§riffszeit von - . - Tsto0v ) » \ 08 ) - 80 - ns
B ug ‘ ) 10 _ 100 e
12 = 120 ns
15 - 150 ns
Zugrifszeit von gil- tgygy . 08 = 45 . ns
‘tiger Spaltenadresse . - - : 10 . S . s
aus . . . : : - ‘ : :
: 12 - 65 ns
15 w80 ) - ns
Zugriffszelt von ‘ tCLOV A ' 08 ¢ - 25 ns
‘CAS aus ) ‘ (02 - 30 ns
o 12 - C3y ns
15 - 45 ns
* Stromeufnehme im R : S , )
Refresh~Zustand o - Coe s
GiS = U . 08 R ’ 50 jz mA
T v 10 - 45 '/ ma
*gir = *RIRmin 2 .= w0 1) mA
’ A5 v - w1
Stromeufnahme im-, o ICCSSZ ’ . .
S8Z-=Zustand .
RAS = Urg,. -
tsvsv = Psvsvmin
 Ausgengsabschalt- " Yooz - alle o 3P ns
zeit . } . R o - ) g - o
Ausgengsabschalt=. S Rir0% - alle 0 h 30 ) ns
zeit nach SSZe B
Zyklen -
:Datenausgangshal’cew" : t: . - alle 10 - ns
zeit nach Spalten- SXOX
adressenwechsel .
ristatehaltezeit’ trrox - alle 10 R "o ns
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Bild 10: Statischer Seiten=Zugriff (Schreiben)

Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschlieBlich der Infermation! i
_Es kénnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsvarbind-
lichkeiten abgeleitet werden. .
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehsiten.
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